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Карбид кремния (SiC) — это материал с относительно низкой плотностью, высокой твердостью, хорошей прочностью при высоких температурах, повышенной термостойкостью и хорошей теплопроводностью, что обеспечивает хорошую устойчивость к тепловым ударам [1]. Благодаря этим свойствам SiC-материалы широко используются в качестве абразивов и огнеупоров, а также в аэрокосмической промышленности [2] Однако, чистый SiC имеет некоторые недостатки, а именно низкую вязкость разрушения и низкую прочность на изгиб [3]. Поэтому необходимо улучшить эти свойства. Недавно некоторые авторы разработали карбид кремния, содержащий нитрид титана (TiN) в качестве добавки имеет хорошие эксплуатационные характеристики [4]. 
В настоящей работе была исследована возможность получения высокодисперсной порошковой композиции TiN–SiC методом СВС-Аз [5] при горении системы «Ti–Si–C–C2F4–NaN3–N2», где часть углерода была заменена на тетрафторэтилен (C2F4). Уравнения, предназначенные для синтеза композиции TiN–SiC, выглядели следующим образом:
Ti+Si+0,9C+0,05C2F4+0,2NaN3+0,2N2=TiN+SiC+0,2NaF	(1)
Ti+2Si+1,8C+0,1C2F4+0,4NaN3= TiN+2SiC+0,4NaF+0,2N2↑	(2)
Ti+4Si+3,6C+0,2C2F4+0,8NaN3=TiN+4SiC+0,8NaF+0,7N2↑	(3)
2Ti+Si+0,9C+0,05C2F4+0,2NaN3+0,7N2=2TiN+SiC+0,8NaF	(4)
4Ti+Si+0,9C+0,05C2F4+0,2NaN3+1,7N2=4TiN+SiC+0,8NaF	(5)
Экспериментальные исследования возможности получения композиции TiN–SiC проводились в лабораторном реакторе СВС в атмосфере азота под давлением 3 МПа в прессованном виде. Результаты количественного фазового анализа представлены в табл.1. 
Таблица 1. Теоретический и экспериментальный фазовые составы промытых продуктов
азидного СВС согласно уравнениям (1)-(5)
	Уравнение
	Теоретический состав, %
	Экспериментальный состав, %

	
	TiN
	SiC
	TiN:SiC
	TiN
	SiC
	β-Si3N4
	Si

	1
	60,7
	39,3
	1:1
	62,0
	38,0
	-
	-

	2
	43,6
	56,4
	1:2
	23,0
	65,0
	12,0
	-

	3
	27,9
	72,1
	1:4
	25,0
	60,0
	15,0
	-

	4
	75,6
	24,4
	2:1
	72,3
	14,3
	10,1
	3,3

	5
	86,1
	13,9
	4:1
	88,7
	11,3
	-
	-


Таким образом, методом СВС-Аз удается синтезировать высокодисперсные порошки нитридно-карбидной композиции TiN–SiC размером частиц от 150 до 700 нм.
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